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• 电阻
图1.rnwfox_633ohm_2个39K
串联
串联电阻电流不一致——漏电

图2.rppolywo_455ohm_80k

• layout_长150u_宽45u



layout_长150u_宽45u



D1=1.2V

Vgs<Vth,截止，无
法将900mv建立到
电阻处

• 当D1=1时，PMOS栅极接0，Vgs=0.9V>Vth,
线性导通，vout=900mv

• 当D1=0时
,NMOS栅极接1.2v，Vgs=0.6V>Vth,线性导通，
vout=600mv

• 开关电阻：线性电阻约为200~350欧，相对
占比小

vref1=900mv；vref2=600mv



调节前_

调节后_



1.负载大小_目前600f
2.驱动电流_目前34u
3.增益要求_目前57dB





接下来的工作
• 调节buffer/bias
• 给CML发送端结构加预驱动/预

加重


